
Nr 1 (17) 
1977 

http://rcin.org.pl



> 

•y'-

i'-

Ñ 

http://rcin.org.pl



OŚRODEK NAUKOWO-PRODUKCYJNY 
MATERIAŁÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH 

WARSZAWA 

MATERIAŁY 
ELEKTRONICZNE 

Nr 1 (17) 1977 

WYDAWNICTWA PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO „WEMA" 
Warszawa 1977 

http://rcin.org.pl



KOLEGIUM REDAKCYJNE 

Redaktor Naczelny: Bolesław JAKOWLEW 
Z-ca Redaktora Naczelnego: Paweł DRZEWIECKI 

Redaktorzy działowi: 
Jan BEKISZ 
Bohdan CISZEWSKI 
Zenon HORUBAŁA 
Andrzej HRUBAN 
Czesław JAWORSKI 
Edward SZABELSKI 
Andrzej TACZANOWSKI 
Władysław WŁOSIŃSK I 

Sekretarz Redakcji: Katarzyna ADAMIAK-LENARTOWICZ 

Adres Redakcji: 
ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa 
tel. 43-76-61 i 43-54-24 

WPM „ W E M A r Warszawa 1977. Wyd. I. Nakł. 500+ 60 agz. Zam. 7/77-Z/C-WEMA 
Druk: Zakład Poligraficzny WPM „WEMA" . Zam. 76/77. F-87 

http://rcin.org.pl



SPIS TREŚCI 

Badania procesu zagęszczania i własności spiekanej pod ciśnieniem ceramiki ^korundo-
wej -A I jOa - F .STERMA.B.JAKOWLEW 7 

Optyczne własności półprzewodnikowych związków i stopów IV-VI - P. NIKOLIĆ, S. \/UJATO 

VIĆ, P. MIHAJŁOVIĆ 19 

Otrzymywanie monokryształów CdS i ZnS z substancji stopionycłi pod ciśnieniem oraz niektdr. 
własności monokrystalicznych roztworów stałycłi CdS-ZnS - M.DEIVIIANIUK,J.ŻI\/IIJA . . . 23 

COAEP)KAHME 

HccneAOBaHne b/imhhua npoueccoB cneKannH nofl AasjieHueM hs ceoiicTBa KopyHflOBoii Kepa-
mmkm-AIjOj - (D.CTEPMA.B.flKOBHEB 7 

OniMMecKne CBoiicTBa nonynpoeoflHUKOBbix coeAMHeHMÎi m cnnaBOB IV-VI - n. HMKOflUH, C. 
Byf lTOBHH,M.MMXACinOBHH 19 

no/iyMeHMS MOHOKpucrannoB CdS n ZnS m3 Bemecrt cnnaB/ieHHwx nofl flaBneHMew kbk m hpko 

Topbie CBOiiCTBa MOHOKpMCTanriMHeCKMX TBepAblX paCTBOpOB CdS-ZnS 
M.flEMflHIOK,Î?i.>KMHfl 23 

CONTENTS 

Studies on Densification Process and Properties of Hot Pressed Alumina Ceramics-AljOs -
F .STERMA,B.JAKOWLEW 7 

Optical Properties of Semiconductor Compounds and Alloys IV-VI - P. NIKOLiC, S. VUJATOVIC. 
P.MIHAJtOViC 19 

Growth of Single Crystals of CdS and ZnS from the Substances Fused under Pressure and Some 
PropertiesofSingleCrystalsSolidSolutionCdS-ZnS - M. DEMIANIUK, J.ZMIJA 23 

http://rcin.org.pl



MATERIAŁY ELEKTRONICZNE Nr 1 (17) - 1977 

F. STERMA, B. JAKOWLEW: Badania procesu zagęszczania i własności spiekanej pod ciśnieniem cera-
miki korundowej - A/2O3 

Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów technologicznych spiekania ceramiki korundowej 
{AI2O3) pod ciśnieniem na jej własności fizyczne, mechaniczne i strukturalne. Ustalono szereg zależności, 
które zostały potwierdzone doświadczeniami. 

P. NIKOLIĆ, S. VUJATOVIĆ, P. MIHAJŁOVIĆ: Optyczne własności półprzewodnikowych związków i sto-
pów IV-VI 

W artykule opisano metodę otrzymywania monokrystalicznych związków półprzewodnikowych i sto-
pów: SnS, GeS, GeSe i SnSe. 

Wykonano pomiary stopnia odbicia w dalekiej podczerwieni, w zakresie widma 10-450 cm" ' . Stałe 
optyczne wyznaczono za pomocą metody Kramersa-Kroniga, przy czym posłużono się również metodą 
fitowania Rozpatrzono również oddziaływanie plazmon-fonon w danym zakresie. 

M. DEMIANIUK, J. ŻMIJA: Otrzymywanie monokryształów CdS i ZnS z substancji stopionych pod ciśnie-
niem oraz niektóre własności monokrystalicznych roztworów stałych CdS-ZnS 

W pracy opisano badania nad technologią monokrystalizacji CdS i ZnS oraz ich roztworów stałych z sub-
stancji stopionych pod ciśnieniem metodą Bridgmana. Omówiono charakterystyczne defekty występu-
jące w tych kryształach. Przedstawiono model mechanizmu wzrostu wyjaśniający tworzenie karnałów 
wtrąceń i,,ujemnych kryształów" oraz linii niejednorodnej dwójłomności w kryształach ZnS. Podań® nie-
które własności fizyczne monokrystalicznych roztworów stałych CdS-ZnS otrzymywanych ze stopionych 
mieszanin siarczku kadmu i cynku oraz stopionych mieszanin siarczku kadmu z metalicznym cynikiem 
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C). CTEPMA, 5. RKOBJIEB: /^cc/7edoeoHue enuRHUR npoLteccoe cneKOHUH nod ôaeneHueM na ceoúcmea 

Kopyndoeoü KepoMUKU - AljOj 

ripeACTasneHbi peaynbiaTbi ncc/ieaoBaHnii b/imhhmh rexHO/iorMn cneKBHUH KopyHflosoíí KepawMKn 
(AI2O3) nofl flaBfieHMeM Ha eë 4)H3MHecKMe, wexaHMHecKne m CTpyicrypHbie cboüctbb. OnpeneneHO 
3KcnepnMeHTanbHbiM nyTëM ueribiíí pha napaiwerpoB sxoií KepawnKn. 

n. HHKOnHH, C. SyHTOBUM, M. MHXAÍÍJ10BMH: Onmu^ecKue ceoúcmea nonynpoeodHUKoebix coe-

ôuHeHUÛ u cnnaeoB IV-VI 

B paöoTe onMcaH cnoco6 npuroroBneHna MOHOKpucTannnMecKnx nonynpoBOflHUKOBbix coeAUHeHMÍí m 

cnnaBOB: SnS , GeS, GeSe, SnSe. 

DpoBefleHo naiviepeHne OTpa>KeHHH b oTfla/ieHHOíí hbctm cneicrpa b AnanaaoHe 10 h- 450 cm"' . OnjuHe-
cKne nocTORHHbie onpeAeneHbi mbtoaom Kpaiviepc-KpoHMroBoro aHannaa, a TaK>Ke m npoueccoM 4)mto-
BaHMR. PaccMorpeHO TaK>Ke BsanMOAeiicTBue nna3M0,H-(ł)0H0H b AaHHOM Ananaaone. 

M. flEMRHIOK, l/l. >KMHfl: ílony^eHue MOHOKpucma/inoe CdS u ZnS U3 eetuecme cnnaeneHHUx nod 

daenenueM KOK U HeKomopue ceoúcmea MOHOKpucmannu^ecKux meepdux pacmeopoe CdS-ZnS 

B npeACTaa/ieHHOM crarbe onMcaHbi MeroAbi no rexHonorMki MOHOKpMcrannkiaaukivi CdS m ZnS KaK m mx 

TBepflbix pacTBopoB M3 BciAecTB cnnaBHeHHbix noA AasneHMeM weioAOM 6pkiA>KMeHa. 
DpeACTasneHbi xapaKTepMCTUHecKne Ae(ł)eKTbi Bbiciynaioinne b sthx Kpnciannax. Onucana MOAenb we 
xaHM3Ma pocia oötacHHioiAan 06pa30BaHMe KananoB BKnioHeHMíí m oTpuuarentHbix KpncrannoB kbk m 

nnHMM HeoAHopoAHoro ABynpenoMfieHMR b Kpucrannax ZnS. 
DpeACTaBneHbi HeKoropbie xapaKrepucTMMecKne 4)M3MHecKMe CBoiícTBa MOHOKpncTannuMecKnx raep-
Abix pacTBopoB CdS -ZnS nonyneHHbix na cnnasneHHbix cMeceü cynł.4)HA0B kbammr m uuhkb, kbk m 
c n n a B n e H H b i x cweceii cynb4)Mua kbammh c weiannHHecKUM umhkom. 
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F. STERMA, B. JAKOWLEW: Studies on densification process and properties of hot pressed alumina ce-

ramics - AI2O3 

Results of studies on influence of alumina (AI2O3) hot pressing parameters on its physical, mechanical 
and structural properties are presented. A serie of relations have been developed and confirmed during 
a/m tests. 

P. NIK0L|£,S. VUJATOViC, P. MIHAJtOVlC: Optica! properties of semiconductor compounds and alloys 

IV-VI 

This paper presents a method of manufacturing single crystals of semiconductor compounds and alloys 
such as: SnS, GeS, GeSe and SnSe. Reflection coefficient in far infrared has been measured in the spec-
tral range 10-450 cm ' ' . Optical constants were established by Kramers-Kronig method, and fitting was 
applied. Plasmon-phonon interaction in the given range was also considered. 

M. DEMIANIUK, J. ŻMIJA: Growth of single crystals of CdS and ZnS from the substances fused under 

pressure and some properties of single crystals solid solution CdS-ZnS 

The investigation of the monocrystalization technology CdS and ZnS and theirs solid solutions from the 
substances fused under pressure by Bridgman method is described. The model of growth mechanism 
explaining the formation of inclusion channel and ,,negative crystals" as well as the line of heteroge-
neous double refraction in ZnS crystals are described. Some characteristic physical properties of the mo-
nokrystals solid solutions CdS-ZnS received from the fused mixture of cadmium - and zinc sulphides 
and fused mixtures of cadmium sulphide with metallic zinc are also given. 
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INFORMACJA DLA AUTORÓW 

W celu ułatwienia prac redakcyjnych związanych z przygotowaniem materiału do druku redakcja prosi Autorów 
o przestrzeganie podanych niżej wskazówek: 

Objętoici artykułów w zasadzie nie powinny przekraczać 10 - 15 stron maszynopisu. 

2 . Artykuły powinny być napisane na pojedynczych arkuszach formatu A 4 , jednostronnie z interlin!q/co drugi 
wiersz/, z marginesem 3 , 5 cm z lewej strony, dużą czcionką. Na arkuszu nie powinno być więcej niż 31 
wierszy po 65 znaków. Wszystkie strony powinny być numerowane. 

3 . Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umieszczone rysunki i tabele. 

4 . Wszystkie tabele i zestawienia /unikać zbyt dużych/ należy wykonywać osobno /nie w maszynopisie całego 
artykułu/, w 4 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerować kolejno. U góry każdej tabeli podać 
tytuł objaśniający, 

5 ; Artykuły należy nadsyłać w 4 egzemplarzach; powinny być dołączone do nich krótkie streszczenia w języku 
polskim, rosyjskim i angielskim /również w 4 egzemplarzach/. 

6. Artykuły powinny w zasadzie być podzielone logicznie na części, a w części końcowej winny być sformuło-
wane wnioski. Tytułów rozdziałów nie należy podkreślać. W miarę możności unikać podziału artykułu no 
oddzielnie zatytułowane części, 

7 . Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz załączone oddzielnie 
w usztywnionej kopercie. Spisy rysunków zawierające teksty napisów pod rysunkami należy sporządzać 
oddzielnie /niezależnie od tekstu artykułów/, w 4 egzemplarzach. Rysunki należy wykonywać na przezro-
czystej kalce drukarskiej. 

8 . Fotografie powinny być ostre i wykonane no białym błyszczącym papierze fotograficznym. Numery fotografii 
i powiększenie należy podawać na odwrocie - ołówkiem. Numeracją należy objąć rysunki i fotografie ł ą cz -
nie /nie stosować oddzielnej numeracji dla rysunków i oddzielnej dla fotografii/. 

9 . Po zakończeniu artykułu należy podać wykaz literatury, wymieniając kolejno nazwisko autora i pierwsze 
litery imion, pełny tytuł dzieła lub artykułu, tytuł czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok, 
ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury winny być numerowane, w tekście powołania na nu-
mer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [ 1 ] . 

10'. 'Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkości we wzorach itp, powin-
ny być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy, Międzynarodowy Układ Miar / S I / o r a z z in-
nymi obowiązującymi przepisami. 

11. Maszynopis powinien być bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. Poprawek na 
stronie nie powinno być więcej niż 5. 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbędnych skrótów, 
korekty stylistycznej itp. 

13. Fakt nadesłania pracy do wydrukowania w "Materiałach Elektronicznych" uważany jest za równoznaczny 

z oświadczeniem Autora, że praco nie było drukowano oni wysłana do drukowania w żadnym innym czaso-
piśmie krajowym lub zagranicznym. 

14. Autorzy proszeni są o dokładne podawanie adresu i numeru telefonu celem łatwiejszego porozumiewania się 
i ewentualnego przesłania należnego honorarium. 
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